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La prdsente invention conceme un reseau plan da diodes eiectro- 
luminescentes. La technique actuelle utilise de plus en plus des . 
diodes eiectroluminescentes . C'est ainsi par exemple que, dans des 
cas determines, des appareils d'eclairage munis de lampes a incandes- 
5 cence ou fluorescence sont remplacds par des feseaux plans de diodes 
Electro luminescentes. II en est de meme pour les feux de position, 
de stop et clignotants de veiiicules. Le remplacement des feux usuels 
de stop et clignotants par des rdseaux plans de diodes Electro lumi- 
nescentes est essentiellement imputable au fait que ces feux £quip£s 

fO des lampes h incandescence ou fluorescence classiques pre*sentent un 
encombrement relativement grand (construction prof onde) , tandis que 
les appareils d'eclairage realises avec des diodes Electro luminescentes 
sont relativement plats et s * adapt en t facil.ement.au support conside*r£, 
une aile de voiture par exemple. line faible profondeur, meme pour une 

15 grande surface radiant©, et une bonne adaptation a la carrosserie 
consid«Sre*e constituent tcutefois une condition es sent ielle pour une 
faible resistance du vdhicule h I'air, 

L' invention a pour objet un reseau plan de diodes electro lumi- 
nescences, realisable avec une grande surface et une faible epaisseur, 

20 s'adaptant facilement au support conside*re* et permettant en outre une 
production facile et ecouomique. Selbn une caracteristique essentielle 
de I 1 invention, le support des diodes Electro luminescentes comprend de 
nombreux reflecteurs, dans lesquels sont disposers les diodes electro- 
luminescentes, et qui sont r£unis en bande ou matrice. L 1 invention ne 

25 se liraite pas aux diodes, mais s 1 applique a d'autres Elements Electro- 
luminescent s a base de semiconducteurs • 

Les reflecteurs d'une bande ou d'une matrice sont relics par des 
barrettes par exemple. Pour obtenir un reseau plan de diodes electro- 
luminescentes de grande surface, plusieurs bandes de reflecteurs sont 

30 avantageusement dispos^es cote a cote* Une juxtaposition appropriee de 
bandes de reflecteurs permet d'obtenir un reseau plan de diodes electro- 
luminescent es de taille quelconque. 

La connexion des diodes electro luminescentes du reseau plan 
s'effectue par exemple a I'aide de bandes de contact, disposees cha- 

35 cune entre deux bandes de reflecteurs. Des fils sont disposes entre ' 
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les diodes electro luminescentes et les bandes de contact. 

Les bandes ou matrices de xif lecteurs sont par example produits 
a partir d'une piece, en 'aluminium par exemple. Les bandes ou matri- 
ces de. re fleet eurs sont avantageusement disposes sur un support , 
5 realise* en raatiere plastique par exemple. Le support des bandes de 
ref lecteurs ainsi que ces dernieres ou les matrices de re*f lecteurs 
doivent etre aussi soup les que possible, afin de permettre I'adapta- 
tion facile du rtseau plan de diodes Electro lumineiscentes selon 1* in- 
vent ion meme sur des objets. bombes,.tels que les ailes d'un vehicule. 
■ - $ 

10 Un recouvrement est dispose sur les reflecteurs et pair Suite aussi 

sur les diodes Electro luminescences disposes dans ces derniers. II 
est avantageusement de forme lent icul aire* afin d'accrbxtre l'intensitd 
luraineuse des diodes eiectroluminescentes * Ce revet emeht, qui doit 
evidemment etre transparent, est par exemple realise* en re^sine epoxyde* 

15 D'autres caracteristiques et avantages del* invent ion seront 

mieux cbmpris a l'aide de la description detail lte ci-dessous d'exem- 

pies de realisation et- des dessins annexes sur lesquels t 

la figure 1a represent e une bande ou une ligne derdf lecteurs; 

la figure 1b represent e une bande de x6f lecteurs dans lesquels sont 

20 disposes les diodes electro luminescentes; 

la figure 2 represente une matrice de ref lecteurs; 

la figure 3 reprdsente une matrice constitute par des bandes de r£f lec- 
teurs juxtaposees; 

la figure 4 represente un rtseau de diodes eiectroluminescentes avec 

25 embase et recouvrement; et 

la figure 5 represente un reseau de diodes elect roluminescentes dont 
Is bandes de ref lecteurs compor tent une embase ou support cxnnmun. 

La figure 1a represente une bande de reflecteurs selon l 1 invent ion, 
Une bande de ref lecteurs, const ituant le support des diodes electro* 

30 luminescentes, est constitute selon figure 1 par plusieurs rtf lecteurs 
1 relits, contenant chacun une diode elect rolumineseente 2 selon la 
figure 1b. Pour obtenir une grand e surface lumineuae ou une intensity 
lumineuse determinee, les bandes de rtf lecteurs sont de preference 
juxtaposees pour former -une matrice selon figures 3 et 5, La bande 

35 de rdf lecteurs de la f igure 1 ner comporte que quatre reflecteurs 1 
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Par raxson de simplicity mais une telle bande comporte en p 
generalement beaucoup plus de reflecteurs. Les diodes electrolumi- 
nescences 2 sent disposes. se,o„ figure 1b sur le fond des .reflecteurs 
I. Ces dernxers, generalement en forme de cuvette, sont relies par 
des barrettes 3 selou figure f. Les bandeade reflecteurs sont avan- 
tageusement produites en une seule piece, par decoupage et forage 
P« exemple. L-aluminium par exemple convlent C01nme ^ ^ 

reflecteurs et par suite aussi pour les bandes de reflecteurs 

Dans le reseau selon figure 2, les reflecteurs 1 sont disposes 
suivant une matrice. 11 est. toutefois recommande de juxtaposer plu- 
sxeurs bandes de reflecteurs selon figure 1, pour obtenir un reseau 
Plan selon figures 3 et 5. Cette disposition en matrice sert de 
support aux diodes electroluminescences disposes dans les reflec- 
teurs. 
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II est recommande de produire des bandes de reflecteurs relative- 
ment longues, puis de les decouper a la' longueur voulue. Des bandes 
de contact 4 sont disposes entre les bandes de reflecteurs des 
reseaux selon figures 3 et 5, pour la connexion des diodes electro- 
lumxnescentes 3. Dans 1 'exemple de realisation selon figures 3 et 5 
les bandes de contact 4 presentent des elargissemente 5 servant de ' 
surfaces de contact. La connexion des diodes electroluminescentes 2 
s effectue a 1'aide de fils 6 disposes entre les electrodes des diodes 
2 et les surfaces de contact 3. Les fils 6 sont fix.s par liaison par 
exemple. * 

Comme le montre la figure 4, les bandea de reflecteurs et les 
bandes de contact 4 sont de preference dispos4es sur un support 7 
Ce dernier doit etre aussi souple que possible, afin de permettre 
1 adaptation du reseau plan de diodes electroluminescences meme sur 
des objets bombes, tels que des ailes de voiture. Lorsque plusieurs 
bandes de reflecteurs sont reunies en matrice, comme dans le cas de 
la figure 5 par exemple, elles component avanta 6 eusement une embase 
ou support commun 7, qui doit egaiement presenter une certaine flexi- 
bxlxtd. L'embase 7 est de preference realisee en matiere plastique 
ta„t pour lc8 bande8 de re£Ucteurs inflividueUeft quft ^ u 
35 sit ion en matrice. 
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Comme le montre la figure 4, \le$ diodes Electroluminescences 
sont avantageusement recouvertes sur la f ace superieure du re*seau. 
Le recouvrement 8, prdsentant de pre"f£rence une forme lentieulaire 
dans la zone des diodes electroluminescent es ou des ref lecteurs pour 
accroxtre l 1 intensity lumineuse, est transparent • . 

Bien entendu, diverse? modifications peuvent etre apport^es 
par 1'homme de l'art au principe et aux disppsitifs qui yiennent 
d'etre d^crits uniquement h titra d'exemples non limitatifs, sans 
sortir du cadre del 1 invent ion. ; 
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Revendications' 

1. Reseau plan de diodes * lectroluminescentes , caracterise en ce 
que le support des diodes electroluminescentes comprend de nombreux 
reflecteurs, dans lesquels sont disposes les diodes electrolumi- 
nescentes; et les reflecteurs sont r^unis en, bands ou en matrxce. 

2. Roseau plan de diodes electroluminescentes selon revendication 
1, caracterise en ce que les reflecteurs d'une bande ou d'une matrice 
sont relies. 

3. Reseau plan de diodes Electroluminescences selon une des reven- 
dications 1 et 2. caracterise par la juxtaposition de plusieurs bandes 
de reflecteurs. 

4. Reseau plan de diodes electroluminescentes selon revendication 3, 
caracterise en ce que des bandes de contact sont disposes entre les ' 
bandes de reflecteurs. 

13 5. Roseau plan de diodes electroluminescentes selon revendication 4, 
caracterise en ce que la connexion des diodes electroluminescentes 
s'effectue par des fils les reliant aux bandes de contact. 

6. Reseau plan de diodes electroluminescentes selon une quelconque 
des revendications 1 a 5, caracterise en ce que les bandes ou matrices 
de reflecteurs sont realisees en une eeule piece. 

7. Reseau plan de diodes electroluminescentes selon une quelconque 
des revendications 1 a 6, caracterise en ce oue les bandes ou matrices 
de reflecteurs sont disposees sur un support. 

6. Reseau plan de diodes electroluminescentes selon revendication 7, 
caracterise en ce que le support est realise dans une matiere plastique. 
9. Reseau plan de diodes electroluminescentes selon une quelconque 
des revendications 1 a 8, caracterise en ce qu'un revStement est dis- 
pose sur les reflecteurs et sur les diodes electroluminescentes 
situees dsns ces dernters,. 
30 10. Reseau plan de diodes electroluminescentes selon revendication 9, 
caracterise en ce que les revgtements presented une forme lenticu- 
laire. 
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